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Siemens Diode BA389 Datasheet

Silizium-PIN-Diode BA 389
Vorldufige Daten DO 35 DHD
e Stromgesteuerter HF-Widerstand Kathode 0,54
fir Schalt- und Regelanwendung x /
# Mutzbarer Frequenzbereich |'—__' = -ﬁ:‘_ﬁ
1 MHz...1 GHz B9 = 3f Y e
Typ BA 389
Best.-Nr. QB2702-A732
Farbe gelb
Grenzdaten
Sperrspannung Vs 30 v
Durchladstrom I 50 ma
Sperrschichttemperatur i 150 | °C
Lagertemperatur Tan —65..+150 C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung [ | =400 | KW
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BA 389

Kenndaten (T, = 25°C)

min | typ max
Durchlaspannung Ve - — 1 "
.lrr - 5CI mA,
Sperrstrom I - - 50 nA
V, = 30V
Diodenkapazitat Cy
V, =10V, f= 1MHz — 0.55 - pF
av, 100 MHz - 035 |05 pF
FluBwiderstand, f = 100 MHz fy
I = 15mA - 25 40 0
10 mA - 5 75 0
Sperrleitwert [ = 70 — us
Ve =0V, f= 100 MHz
Serieninduktivitat L — 25 — nH
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BA 389
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